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Hangzhou Zhongke Microelectronics Co., Ltd

Web: www.hzzkw.com
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10F Innovation Tower, #3850 Jiangnan Avenue, Binjiang District, Hangzhou,
China

HLE (Tel): +86-571-28918100

fEH (Fax): +86-571-28918122

R4S DS-ATR2652 RAS: V1.0

_—’-ﬁ:



http://www.hzzkw.com
http://www.hzzkw.com

	1芯片概述
	1.1 芯片简介
	1.2主要特征
	1.3芯片应用
	1.4芯片封装

	2管脚说明
	2.1管脚排列
	2.2管脚说明

	3电气特性
	3.1 极限特性
	3.2 典型性能参数：工作频率范围为1150-1650MHz
	3.3 典型性能参数：工作频率范围为1150-1300MHz

	4应用方案
	4.1 常规应用图（工作频率范围1150-1650MHz）
	4.2 窄带工作模式（工作频率范围1150-1300MHz）

	5芯片封装信息
	5.1 芯片标识规则
	5.2 封装规格

	6芯片焊接与存储
	6.1防潮等级：
	6.2回流焊曲线：

	7包装与运输
	7.1 包装
	7.2 ESD防护

	8文档更新记录
	联系方式

